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Phòng E301 Tòa nhà Trung tâm Công nghệ cao, số 1 Võ Văn Ngân, phường Linh 
Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh

(54) PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH, TĂNG ĐỘ HẤP THỤ, TẠO LIÊN KẾT HÓA HỌC GIỮA 
VẬT LIỆU PHỦ VÀ BỀ MẶT VẬT CẦN PHỦ BẰNG PLASMA LẠNH Ở ÁP SUẤT KHÍ 
QUYỂN

(57)   Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp làm sạch, tăng độ hấp thụ, tạo liên kết hóa 
học giữa vật liệu phủ và bề mặt vật cần phủ bằng plasma lạnh ở áp suất khí quyển bằng hệ 
thống bao gồm: bộ phận chứa phôi (1), cơ cấu cấp phôi (2) lấy vật cần phủ từ cơ cấu chứa 
phôi (1), buồng xử lý plasma (3), bình khí (6) cung cấp khí hỗ trợ quá trình làm sạch, tăng 
độ hấp thụ và tạo liên kết hóa học giữa dung dịch vật liệu phủ với bề mặt vật cần phủ, bộ 
phận phun sương (7) có chức năng hóa hơi dung dịch vật liệu phủ bằng siêu âm tạo độ bám 
dính đều lên bề mặt vật cần phủ, mạch điều khiển dòng plasma (8) cung cấp cho buồng xử 
lý plasma (3), cơ cấu lấy phôi (4) lấy thành phẩm sau khi qua buồng xử lý plasma (3) cấp 
cho bộ phận chứa thành phẩm (5) sau khi phủ, và bộ điều khiển lập trình tự động (9) điều 
khiển toàn bộ hệ thống.
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